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适用于AI服务器的
兼具业界超宽SOA范围和
超低导通电阻的MOSFET
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Marketing Communication Department

被全球知名云平台企业认证为推荐器件

・EcoMOS 是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。

・本文件为截至发布之日的信息。如有更改，恕不另行通知。
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功率问题市场背景

服务器生产台数预测和功耗趋势

根据ROHM调查数据，按每台通用服务器600W、每台AI服务器3000W计算

预计功耗将增长至
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AIサーバー（48V系電源）

汎用サーバー（12V系電源）

合計電力消費（GW）

AI服务器（48V电源）

通用服务器（12V电源）

总功耗（GW）
预计AI服务器市场将
在2024年起的四年内

增长至约6倍

随着AI技术的飞速发展
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AI服务器和通用服务器的区别市场背景

比较项目 AI服务器 通用服务器
主要应用领域 AI推理和训练、大规模数据处理等 Web服务、文件服务器、业务系统等

配备处理器 GPU、AI加速器等 以CPU为主

电源结构 48V为主流 12V为主流

功耗 高
（每台约3000W以上）

较低
（每台约600W）

冷却方式
液体冷却

（空气冷却可能不够充分）
通常采用空气冷却

网络带宽 高带宽（高速互连等） 普通Ethernet

AI服务器需要更高密度、更高负载和更高效率的电源
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什么是服务器热插拔？技术趋势

电源导通状态下插拔

服务器

机架式服务器

服务器电源示例示意图 SOA: Safe Operating Area

HSC: Hot Swap Controller

HSC工作:  防止瞬时浪涌电流施加在元器件上

CPU

/

GPU

FAN

HDD

控制器&

Power Stage

Point of 

Load
（DC-DC转换器, 

LDO）

Electronic 

Fuse

12V

浪涌电流

分流电阻器 48V输入
BUS

DC-DC

转换器

MOSFET

Power

Supply

Unit

VIN=48V 热插拔
控制器

客户要求规格1 :  SOA范围

HSC工作

浪涌电流
Pw=10ms

HSC平缓导通MOSFET

以特定脉宽施加电压和电流

客户要求规格2 :  导通电阻性能

始终导通状态下的节能效果

客户需求

• Pw=1ms～10ms非常重要

• 器件功耗呈上升趋势

高电流=宽SOA范围

48V
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热插拔电路

热插拔
控制器

系统

+12V/48V

GND

RY7P250BM（100V）

RS7E200BG（30V）

用于热插拔电路的Nch MOSFET

PMR系列

（用于电流检测的通用型）

用于热插拔电路的电阻器

BD12780MUV-LB（开发中）

用于 12 V 热插拔控制器的IC
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什么是MOSFET？：电源控制的关键器件

MOSFET是各类电源控制不可或缺的开关器件

电路图（Nch） MOSFET基础知识

⚫“金属氧化物半导体场效晶体管”的英文首字母缩写，
具有使电源ON/OFF的电子开关功能

⚫广泛应用于电源转换、开关和控制电路等
与电源相关的应用产品中

主要应用领域

⚫电源电路（降压和升压转换器、保护电路等）

⚫热插拔功能（通电状态下安全更换器件）

⚫电机控制电路（工业设备、家用电器、电动工具）

⚫逆变电路（太阳能发电、EV等）

漏极（D）

源极（S）

栅极（G）

ID
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什么是EcoMOS ？

功率器件根据材料和元件结构的不同，
其适用的功率容量和工作频段也不尽相同

*EcoSiC 作为SiC MOSFET、EcoGaN 作为GaN HEMT的工作模式进行设计

“EcoSiC 、“EcoGaN 、“EcoIGBT 和“EcoMOS 是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。

EcoMOS 是ROHM开发的Si功率MOSFET品牌，非

常适用于功率元器件领域对节能要求高的应用。

EcoMOS 产品阵容丰富，已被广泛用于家用电器、

工业设备和车载等领域。客户可根据应用需求，通过

噪声性能和开关性能等各种参数从产品阵容中选择产

品。
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“RY7P250BM”产品概要新产品

产品主要特性

产品型号 极性
VDSS

[V]

ID
[A]

RDS（on） Max. [mΩ]
Ciss

[pF]

Qg [nC]

VGS=10V

SOA VGS=48V [A]
封装名

（尺寸[mm]）
VGS=10V Pw=10ms Pw=1ms

RY7P250BM Nch 100 250 1.86 11300 170 16 50
DFN8080-8S
（8.0×8.0×1.0）

特点

⚫ 100V耐压的功率MOSFET ，
非常适用于48V热插拔电路

⚫业界超宽SOA范围和
超低导通电阻（RDS(on)）

⚫支持标准8080封装尺寸

⚫被全球知名云平台企业认证为推荐器件

https://www.rohm.com.cn/products/mosfets/small-signal/single-nch/ry7p250bm-product
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图形用户界面,网站AI生成的内容可能不正确。

产品视频新产品

URL: https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/NDc3%23MjM4Mg%3d%3d%23500%232d0%230%233FE2F8D9E400%23MDoyOjc6YTpmOzEwOzEwOzEw%23

https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/NDc3%23MjM4Mg%3d%3d%23500%232d0%230%233FE2F8D9E400%23MDoyOjc6YTpmOzEwOzEwOzEw%23
https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/NDc3%23MjM4Mg%3d%3d%23500%232d0%230%233FE2F8D9E400%23MDoyOjc6YTpmOzEwOzEwOzEw%23
https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/NDc3%23MjM4Mg%3d%3d%23500%232d0%230%233FE2F8D9E400%23MDoyOjc6YTpmOzEwOzEwOzEw%23
https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/NDc3%23MjM4Mg%3d%3d%23500%232d0%230%233FE2F8D9E400%23MDoyOjc6YTpmOzEwOzEwOzEw%23
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以往产品
TO-263AB

新产品
DFN8080-8S
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特点1. 更宽SOA范围新产品

SOA性能比较

SOA范围（VDS=48V、Ta=25℃）

SOA范围显著增加，有助于提升高负载环境下的可靠性和耐久性

脉宽10ms 脉宽1ms

约8.8倍 约6.6倍

以往产品
TO-263AB

新产品
DFN8080-8S
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特点2. 更低导通电阻新产品

与普通8080尺寸产品的导通电阻比较（ VGS=10V、ID=50A、Tj=25℃）

实现了1.86mΩ的更低导通电阻，
有助于提升服务器电源的效率、减轻冷却负荷并降低电力成本

2.28mΩ
1.86mΩ
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宽SOA范围的普通产品
（8.0mm×8.0mm）

新产品
DFN8080-8S

降低约18％
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云平台企业的推荐器件新产品

新产品已被全球知名云平台企业认证为推荐器件

口碑亮点

特点 内容

更宽SOA范围
在AI处理过程中安全地处理浪涌电流和大电流负载
满足云应用所需的可靠性标准

低导通电阻实现高效率
通过抑制发热减轻冷却负荷、降低功耗
同时有利于高密度服务器运行

标准8080封装尺寸
可轻松替代现有电路设计
具备量产条件，能满足大规模生产需求

供货体系 稳定的供货环境获得好评
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不同封装的产品路线图
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Higher Power

Small package

（HEML1616L7）
1.6×1.6×0.55

ID=4.5A～7.5A

DFN1616-7T

TUMT3, 5, 6

2.0×2.1×0.77

ID=0.7A～6.5A 

SOT-323T, 

SOT-363T

TSMT3, 5, 6

2.9×2.8×0.85

ID=1A～8.5A

SOT-346T, SOT-

25T, SOT-457T

3.0×2.8×0.8

ID=1.5A～11A 

（TSMT8）

3.0×3.0×0.6

ID=7A～11A 

（HSML3030L10）

（HUML2020L8）
2.0×2.0×0.6

ID=1A～18A

DFN2020

3333 size

（HSML3030L9）
3.3×3.3×0.75

ID=5.5A～7A

DFN3333-9DC

3.3×3.3×0.8

ID=6.5A～125A

（HSMT8）

大电流和优异的散热性能

3.3×3.3×0.65

ID=50A～210A

Source-down double-

side cooling

DFN3333FB-9S

开发中

3.3×3.3×1.0

ID=50A～210A

Source-down

DFN3333F-9S

开发中

High power package

<DPAK>

（TO-252）
6.6×1.0×2.3

ID=4A～150A 

TO-252

<D2PAK>

（LPTS）
10.1×10.0×2.3

ID=5A～70A 

TO-263S

10.16×29.07

×4.44

ID=50A～270A 

（TO-220AB）

（TO-220FM）
10.0×29.0×4.5

ID=5A～205A 

TO-220FP

（TO-263AB3LSHYAD）
10.16×15.1×4.57

ID=40A～260A 

TO-263AB

大电流

（DFN8080T8LSHYAI）
8.0×8.0×1.0

ID=300A～635A

DFN8080-8S

（TOLL9LSATAC）
9.9×10.43×2.3

ID=195A～295A 

TOLL

开发中

5060 size

5.0×6.0×1.75

ID=2.5A～18A

（SOP8）

5.0×6.0×1.0

ID=4.5A～300A

（HSOP8）

大电流

（DFN5060T8LSHAAE）
5.0×6.0×1.0

ID=125A～390A

DFN5060-8S

Under Planning

Double-side 

cooling

DFN

5060FB

Source-down

DFN

5060F

R&D 

Phase Stack structure

DFN5060 R&D 

Phase 8.0×6.0

DFN8060
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2025年2月发布

2025年5月发布

封装采用JEDEC命名。
（）内表示ROHM封装，
< >内表示GENERAL代码。
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